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A. THONG TIN CA NHAN

1. Ho va tén nguoi dang ky: Chu Manh Hoang

2. Ngay thang nam sinh: 13/07/1979; Nam ; N I:I; Quéc tich: Viét Nam;

Dan tdc: Kinh; Ton gido: Khong

3. bang vién Bang Cong san Viét Nam: I:I

4. Qué quan: xd/phudng, huyén/quan, tinh/thanh phd: Xa Dién Truong, Huyén Dién Chéau, Tinh Nghé An

5. Noi dang ky ho khéu thuong tri (sé nha, phé, phuong, quéan, thanh phé hodc x&, huyén, tinh): P907, B15,
Khu D6 thi Pai Kim, Hoang Mai, Ha N6i

6. Dia chi lién hé (ghi 13, ddy du dé lién hé dugc qua Buu dién): Vién ITIMS, C10B, PHBKHN, S 1, Pai C6
Viét, Hai Ba Trung, Ha Noi

Dién thoai nha riéng: ; Dién thoai di dong: 0332852163;

E-mail: hoang.chumanh@hust.edu.vn

7. Quaé trinh cong tac (cong viéc, chirc vy, co quan):

Tu thang, nam 05,2012 dén thang, nam 08,2012: Nghién clru vién tai Vién Pao tao quéc té vé Khoa hoc Vat
ligu (ITIMS), Truong DPai hoc Bach khoa Ha Ngi.

Tu thang, nam 09,2012 dén thang, nam 04,2018: Giang vién tai Vién Pao tao quéc té vé Khoa hoc Vit liéu
(ITIMS), Truong Pai hoc Bach khoa Ha Ngi.

Tu thang, nam 05,2018 dén thang, nam 06,2022: Giang vién cao cfip tai Vién Pao tao quéc té vé Khoa hoc Vat
ligu (ITIMS), Truong Dai hoc Bach khoa Ha Ngi.

Chtrc vy hién nay: Giang vién Cao cép; Chtrc vu cao nhét da qua: Khong

Co quan cong tac hién nay: Vién Pao tao quéc té vé Khoa hoc Vit liéu (ITIMS), deng Dai hoc Bach khoa Ha
Noi.



Dia chi co quan: Sé 1, Pai Co Viét, Hai Ba Trung, Ha Noi

bién thoai co quan: 02438680786

Thinh giang tai co s& gido duc dai hoc (néu c6):

8. Ba nghi huu tr thang ... nam ...

Noi lam viéc sau khi nghi huu (néu c6):

Tén co sé gido duc dai hoc noi hop dong thinh giang 3 nam cudi (tinh dén thoi diém hét han ndp hd so): Khong
9. Trinh d6 dao tao:

- Puoc cap bang PH [3] ngay 15 thang 06 nam 2004, s6 vin bang: 550137, nganh: Vat liéu dién tu,

chuyén nganh: Vat 1y k¥ thuat; Noi cip bang PH [3] (truong, nudc): Truong Pai hoc Bach khoa Ha Noi

- Puoc cap bang ThS [4] ngay 18 thang 06 nam 2018, s6 van bang: 003708, nganh: Khoa hoc Vat liéu,

chuyén nganh: Vit liéu dién tir; Noi cip bang ThS [4] (truong, nude): Trudng Pai hoc Bach khoa Ha Noi

- Pugc cip bang TS [5] ngay 25 thang 03 ndm 2011, sé vin bang: 4427, nganh: Co hoc nano,

chuyén nganh: Céng nghé nano; Noi cép bang TS [5] (truong, nudc): Truong Dai hoc Tong hop Tohoku, Nhat
Béan

10. Ba duoc bd nhi¢m/cong nhan chirc danh PGS ngay 23 thang 04 nam 2018, nganh: Vit ly

11. Pang ky xét dat tiéu chuin chtrc danh Gido su tai HDGS co so: Truong Dai hoc Bach khoa Ha Noi (H6i
ddng II: Vat 1y, Luyén kim, Hoa hoc)

12. Pang ky xét dat tiéu chuan chtic danh Gido su tai HDGS nganh, lién nganh: Vat Iy

13. Cac huéng nghién ctru chu yéu:
- Vi hé thdng co-quang-dién tir

- Quang hgc micro/nano

- Cam bién quang

14. Két qua dao tao va nghién ctru khoa hoc:

- P4 hudng dan (s6 luong) 2 NCS bao vé thanh cong luan an TS;

- P4 hudng dan (s6 luong) ... HVCH/CK2/BSNT béo vé thanh cong luan van ThS/CK2/BSNT (img vién chirc
danh GS khong can ké khai ndi dung nay);

- Pa hoan thanh dé tai NCKH tir cp co so trd 1én: 2 cip Nha nudc;

- Pi cong bb (s6 lwong) 132 bai bao khoa hoc, trong d6 38 bai bao khoa hoc trén tap chi qudc té cé uy tin;

- Pa dugce cip (s6 lwong) 12 bang doc quyén sang ché, giai phap hitu ich;

- S lugng sach da xuét ban 3, trong d6 3 thudc nha xudt ban c¢é uy tin;

- S6 lugng tac phim nghé thuat, thanh tich hudn luyén, thi d4u thé duc, thé thao dat giai thudng quc gia, qudc
te: 0

15. Khen thudng (cac huan chuong, huy chuong, danh hi¢u):

TT Tén khen thwéng Cip khen thwéng Nam khen thuéng

1 | Chién si thi dua cép co so Truong DPHBK Ha Noi 2014-2015




2 | Chién si thi dua cép co s& Truong PHBK Ha Noi 2019-2020

3 Chién si thi dua cap co s& Truong DPHBK Ha No6i 2021-2022

16. Ky luat (hinh thirc tir khién tréch tr& 1én, cép ra quyét dinh, s6 quyét dinh va thoi han hiéu luc ciia quyét
dinh):

i i i i Thoi han
TT Tén ky luit Cap ra quyeét dinh So quyét dinh
hiéu lwc

Khong cé

B. TU KHAI THEO TIEU CHUAN CHU'C DANH GIAO SU/PHO GIAO SU

1. Ty danh gia vé ti€u chuan va nhiém vu cua nha giao:

a) V& hoat dong dao tao:
- Trong qué trinh cong tac luén hoan thanh tt khéi lwong giang day duge giao két hang nam.

- Tham gia xay dung va hoan thién cac chuong trinh dao tao Dai hoc va Sau dai hoc. Ban than luon cap nhat
kién thirc khoa hoc va cong nghé tién tién trén thé gidi trong dao tao va nghién ctru khoa hoc, dap g yéu cau
theo huéng hoi nhap khu vuc va qudc té. Giang day gin véi thuc hanh/nghién ctru khoa hoc; thuc hién phwong

phap giang day/hudng dan tryc tuyén va tiép can cac ngudn hoc lidu mo.

- Ban théan ludn tich cuc trong cong tac tuyén sinh sau dai hoc. Ngoai hudng dan chinh hai nghién ctru sinh da
duoc cép bang, ing vién hién nay dang huéng dan chinh 3 nghién ctru sinh, trong d6, 01 NCS da bao vé cip co
sO vao 25/04/2022 va dang hoan thién hd so dé bao vé cip truong, 01 NCS di du diu kién dé bao vé cép co s
vao thang 11/2022, va 01 NCS dang hoc nam thir 2. Hién nay, ing vién dang xay dyung dé cwong diu vao cho 02

NCS du kién tham gia du tuyén khoa hoc NCS vao cudi nim nay.
b) V& nghién ctru khoa hoc:

- Hoan thanh cac dé tai nghién ctru cip co so, cip BO va cac dé tai do Quy NAFOSTED tai trg. Cac két qua
nghién ctru dong gop vé mat hiéu biét co ban vé céc linh kién vi hé thong co-quang-dién tir va vat liéu c6 cdu
triic nano dua trén silic. Phat trién céc cong nghé cho vi ché tao cac linh kién va ciu trac & ty 1€ micro/nano.
Budc dau thuc hién ung dung cac cong nghé va thiét bi duoc phat trién trong ché tao cac ciu triic micro/nano;
thyuc hién nghién ctru tng dung vat liéu ¢6 ciu trac nano plasmonic trong cam bién y sinh va chuyén dbi ning

luong.

- Xay dung dugc nhom nghién ciru vé “Cong nghé vi hé théng co-quang-dién tir va Nano quang titai Vién
ITIMS, cac thanh vién bao gém mot s6 TS trong va ngoai truong, TS sau khi tbt nghiép tir nhom, va cac NCS,
HVCH va SV Dbai hoc. Nhom da va dang trién khai xay dung dugc mot s6 thiét bi phuc vu cho dao tao va

nghién ctru nhu hé thdng khic cic cdu triic nano, ché tao vi thau kinh, ... Nhom nghién ciru tap trung phat trién



céc san pham khoa hoc dua trén cc bang sang ché va giai phap hitu ich dwoc cap bang.

- Ung vién hién nay dugc giao nhiém vy phu trach nhém chuyén mén: Nghién ciru va phat trién vi hé thong &

Vién ITIMS, Truong PHBKHN, gé)m 1GS, 1 PGS, va 02 TS.
- T chtrc hoi nghi, hoi thao khoa hoc:

+ Tham gia céc h¢i nghi, héi thdo trong nudc va quéc té nhu Hoi nghi Quéc té vé Quang hoc va Quang phé, Hoi
nghi Vat Iy ung dung, H)i nghi Vat Iy Chét ran va Khoa hoc Vit liéu toan quéc, Hoi nghi quéc té vé& Vat liéu

tién tién va cong ngh¢ nano (ICAMN), Hoi nghi co hoc toan quéc, Hoi nghi co dién tu, ...
+ Tham gia t6 chirc Hoi nghi Quéc té ICAMN, Hoi nghi Qudc té vé Quang hoc va Quang phd

+ Tham gia t6 chtrc seminar khoa hoc gilia cac nha khoa hoc tit PH DPai hoc Thanh Hoa Pai Loan va vién

ITIMS.
- Uy tin khoa hoc trong cong dong:

Tich cuc hop tac va tham gia cac hoat dong nghién ctru va dao tao thudc linh vuc Vit 1y, chuyén nganh Khoa
hoc va Ky thuat Vit liéu tai cac Vién nghién ctru va truong Pai hoc ciia Viét Nam. Tham gia phan bién cac cong
trinh nghién ctru cho cac tap chi chuyén nganh trong nuéc va qudc té, danh gia cac thuyét minh va cac két qua
nghién ciru ciia cac dé tai cac cip va ctia cic Bo nganh trong nuée. Tham gia hoi ddng tu van xét duyét dé tai
cép Bo. Tham gia té chtrc va 1am chu toa cho cac phan chuyén mén vé quang hoc trong cac hoi nghi trong nude
va quéc té. Tham gia danh gia cac ludn an TS, luan van cao hoc ¢ cac truong Dai hoc va Hoc vién. Tham gia
danh gia xép hang cac truong dai hoc trén thé gii cua THE (Times Higher Education World University
Rankings), dugc lya chon dua trén cac két qua khoa hoc dugc cong bd. Chi s6 H-index hién nay dat dugcla 11

theo trang Google scholar.

Dua trén cac két qua dat dugc trong nghién ctru khoa hoc va dao tao, trng vién luén dugc danh gia 1a hoan thanh
xuat sic nhiém vu ciia mot giang vién, tai Vién ITIMS, Truong PHBKHN. Ung vién ty danh gia la du tiéu
chuan dé duge cong nhan chirc danh Gido su theo Quyét dinh sd: 37/2018/QD-TTg ban hanh ngay 31 thang 8
nam 2018.

2. Thoi gian, két qua tham gia dao tao, boi dudng tir trinh d6 dai hoc tré lén:
- Téng s6 nam thuc hién nhiém vu dao tao: 8 nam 3 thang
- Khai cu thé it nhat 06 ndm hoc, trong d6 c6 03 nam hoc cudi lién tuc tinh dén ngay hét han nop hd so (tng

vién GS chi khai 3 nam cubi lién tuc sau khi dugc cong nhan PGS):




<1 o S6 gio o
0 luong So6 do . Tong so gic
’ 0 do chudn gd 0{1g sO gio
NCS da an, 2 chuan gd tryc
) N ) truc tiép ) )
huong dan S6 luong khoa . tiép trén 1op/sd
) trén 16p :
TT Nam hoc ThS/CK2/BSNT luan tot gio chuan gd
da huéng dan nghiép quy dbi/sd gid
Chinh | Phu PHAa | py | spu | chuén ff)lh
HD murc
1 2016-2017 3 1 282 282/452/270
2 2017-2018 3 2 162 162/402/270
3 2018-2019 2 2 30 30/230/270
03 nam hoc cudi
4 2019-2020 2 1 1 285 285/473.7/270
5 2020-2021 2 1 3 22 255 277/528.3/200
6 2021-2022 2 1 1 285 285/432/200

(*) - Trwde ngay 25/3/2015, theo Quy dinh ché dé lam viéc déi vdi gidng vién ban hanh kém theo Quyét dinh
s6 64/2008/0D-BGDDT ngay 28/11/2008, dwoc siva doi bo sung béi Théng tw s6 36/2010/TT-BGDPT ngay
15/12/2010 va Théng tw s6 18/2012/TT-BGDPT ngay 31/5/2012 ciia B truong B GD&DT.

- Tir 25/3/2015 dén nay, theo Quy dinh ché dé lam vigc déi véi giang vién ban hanh kém theo Théong tw sé
47/2014/TT-BGDDT ngay 31/12/2014 ciia By truéng B GD&DT.

- Tir ngay 11/9/2020 dén nay, theo Quy dinh ché d lam viéc ciia gidng vién co sé gido duc dai hoc ban hanh
kém theo Thong tw 6 20/2020/TT-BGDPT ngay 27/7/2020 ciia B trwéng B¢ GD&DT; dinh mirc gio' chuin
gidng day theo quy dinh ciia thii truéng co sé gido duc dai hoc, trong do dinh mirc ciia gidng vién thinh
gidng dwgc tinh trén co so dinh mirc cia gidng vién co hiru.

3. Ngoai ngilt

3.1. Ngoai ngit thanh thao phuc vu chuyén mén: Tiéng Anh

a) Pugc dao tao ¢ nudc ngoai :

- Hoc BH I:I; Tai nudc: ; Ttr ndm dén nim

- Bao v€ luan van ThS I:I hodc luan an TS hodac TSKH I:I; Tai nudc: Nhat Ban nam 2011

b) Bugc dao tao ngoai ngilt trong nudc I:I:

- Trudng PH cép bang tot nghiép DH ngoai ngii: s6 bang: ; nam cip:

¢) Giang day bang tiéng nudc ngoai I:I:

- Giang day bang ngoai ngit:



- Noi giang day (co sé dao tao, nudc):

d) Bdi tugng khac |:|; Dién giai:

3.2. Tiéng Anh (vin bang, ching chi):

4. Huéng dan NCS, HVCH/CK2/BSNT di duogc cip bang/co quyét dinh cép bang

Ngay,
, Trach nhiém ,
Doi twong N thang,
huwéng dan .
nam dwgc
Ho tén NCS Thoi gian Co s& .
x cap
TT hoac HVCH/ hwong dan tir dao .
CK2/ BS , bang/cé
K2/ BSNT .. dén ... tao ,
NCS CK2/ Chinh | Phu dinh cip
BSNT bing
Trudong
bai
Nguyén Vin 05/2015 dén hoc
1 X X 08/08/2019
Minh 05/2018 Bach
khoa
Ha No6i
Truong
Pai
, 06/2016 dén | hoc
2 | Pang Van Hiéu X X 07/10/2021
10/2021 Bach
Khoa
Ha No6i

Ghi chii: Ung vién chtrc danh GS chi ké khai thong tin vé& huéng dan NCS.

5. Bién soan sach phuc vu dao tao tir trinh d6 dai hoc tré 1én

TT

Tén sach

Loai
sach
(CK,
GT, TK,
HD)

Nha xuat i
So
ban va
3 tac
nam xuat
gia
ban

Phin
bién
soan
(tr
trang
... dén

trang)

Xac nhan caa co
s GDPH (S6
van ban xac
nhan st dung

sach)

Trudce khi dugc cong nhan PGS/TS




Nha xuét

(Chuong
ban Dai 36/GCN-bHBK-
MEMS ép dién: Vat 7,
1 CK hoc Bach VC ITIMS ngay
liéu va linh kién Trang
Khoa, 09/07/2021
51-72)
nam 2017
Sau khi dugc cong nhan PGS/TS
Nha xuét
Cam bién va vi chap ban Khoa (Tatca | 2621/Qb-DHBK-
2 hanh vi hé¢ théng co - CK hoc va Ky MM cudn DT ngay
quang - dién ti thuét, ndm sach) 06/12/2021
2021
(Tét ca
céc
chuong:
Chuong
1(viét
MM),
Chuong
2,4,6
i la tac
Nha xuat
. gia
Cau tric nano ban Khoa hinh 2620/Qb-bHBK-
. chin
3 plasmonic: Ché tao, CK hoc va Ky CB ( DT ngay
tén
dac trung va ing dung thuat, nam & | 06/12/2021
au),
2021
Chuong
3vas
la tac
gia chiu
trach
nhiém
chinh
(dung
cubi))

Trong d6, sb lugng (ghi 15 cac s TT) sach chuyén khao do nha xuit ban ¢ uy tin xuat ban va chuong sach do

nha xuét ban ¢ uy tin trén thé gidi xudt ban, ma ung vién 1a chu bién sau PGS/TS: 1 ([2][3])

Luu y:

- Chi ké khai cac sach dugc phép xuit ban (Gidy phép XB/Quyét dinh xuit ban/sé xudt ban), ndp luu chiéu,




ISBN (néu c).
- Céc chir viét tat: CK: sach chuyén khao; GT: sach gido trinh; TK: sach tham khao; HD: sich huéng dan; ph?m

{mg vién bién soan can ghi rd tir trang. ... &n trang...... (vi du: 17-56; 145-329).

6. Thuc hién nhiém vu khoa hoc va cong nghé da nghiém thu

Thoi gian
, nghiém thu
Tén nhiém vu khoa hgc va Ma so va cap Thoi gian
TT CN/PCN/TK (ngay, thang,
cong nghé (CT, PT...) quan ly thwe hién i
nam) / Xép
loai KQ
Trudce khi dugc cong nhan PGS/TS
Nghién ciru ché tao day nano
silic don tinh thé va linh kién Thoi gian
L , 103.2015- 27/01/2014
cong hudng h¢ so pham chat ) , nghiém thu:
1 CN 103.53, cap den
cao trén co sé cong nghe vi 14/01/2016,
] Nha nudce 27/01/2015 ,
co khoi udt cho tng dung Két qua: Dat
trong cac h¢ théng nano
Sau khi duoc cong nhén PGS/TS
Nghién ciru thiét ké ché tao
va khao sat dac trung hoat Nghiém thu
. 103.02- 05/04/2016
dong cia kénh dan song ) , ngay:
2 . CN 2015.86, cap den
plasmon bé mat dinh hudng 23/11/2019,
Nha nudce 05/04/2019 ,
ung dung trong mach quang Két qua: Pat
tich hop

- Cac chit viét tat: CT: Chuong trinh; DT: Pé tai; CN: Chii nhiém; PCN: Ph6 cha nhiém; TK: Thu ky.

7. Két qua nghién ctru khoa hoc va cong nghé di cong bo (bai bao khoa hoc, bao cao khoa hoc, sang ché/giai

phap hitu ich, giai thuong qubc gia/qudc té):

7.1.a. Bai bao khoa hoc, bao cao khoa hoc da cong bd:




lin
Loai Tap
] trich
, La Tén tap chi hodc chi quoc . Théng,
Tén bai S6 ) . dan Tap,
tac ky yeu khoa te uy tin: , nam
TT | bao/bao cao tac (khong $0,
gia hoc/ISSN hodc ISI, cong
KH gia tinh trang i
chinh ISBN Scopus bo
tu
(IF, Qi) )
trich
dan)
Trudc khi duge cong nhan PGS/TS
Close-packed
monolayer Tap chi
self-assembly Electronic quéc té
of silica Materials uy tin: - 14
1 4 Co 6 02/2018
nanospheres Letters/ISSN:2093- SCIE 64—69
assisted by -6788 IF:
infrared 2.981, 02
irradiation
25 nm single-
crystal - He
silicon J. Nanosci. thong
1533-4880
2 nanowires 4 Co Nanotechnol/ISSN: CSDL 02/2017
., 1525-1529
fabricated by 1533-4880 quoc té
anisotropic khac
wet etching
Z-Axis Tap chi
micromachined quéc té
tuning fork Micromachines/ISS uy tin: - 8,2,
3 5 Co 12 02/2017
gyroscope N:2072-666X SCIE 42(10pp)
with low air IF: 3.49,
damping 02



https://doi.org/10.1007/s13391-017-6389-x
https://doi.org/10.1007/s13391-017-6389-x
https://doi.org/10.1007/s13391-017-6389-x
https://doi.org/10.1007/s13391-017-6389-x
https://doi.org/10.1007/s13391-017-6389-x
https://doi.org/10.1007/s13391-017-6389-x
https://doi.org/10.1007/s13391-017-6389-x
https://doi.org/10.1007/s13391-017-6389-x
https://doi.org/10.1007/s13391-017-6389-x
10.1166/jnn.2017.12659
10.1166/jnn.2017.12659
10.1166/jnn.2017.12659
10.1166/jnn.2017.12659
10.1166/jnn.2017.12659
10.1166/jnn.2017.12659
10.1166/jnn.2017.12659
https://doi.org/10.3390/mi8020042
https://doi.org/10.3390/mi8020042
https://doi.org/10.3390/mi8020042
https://doi.org/10.3390/mi8020042
https://doi.org/10.3390/mi8020042
https://doi.org/10.3390/mi8020042

Optimal

coating
thickness for
Tap chi
enhancement . L 2
Optics quoc té
of optical , . , 43
Co Communications/IS uy tin: - 7 11/2017
effects in 150-154
SN:0030-4018 SCIE [F:
optical
2.449, 02
multilayer-
based
metrologies
Non-close
ackaged
P g Tap chi
monolayer of I
quoc te€
silica IET Micro & Nano
uy tin: - 12,9,
nanoparticles Co Letters/ISSN:1750- 1 09/2017
SCIE 656-659
on silicon 0443
IF: 1.03,
substrate
03
using HF
vapor etching
Enhancing
amplitudes of ,
Tap chi
higher-order Lz
Japanese Journal of quoc té 56,
eigenmodes i .
Applied uy tin: - 6S1,
of AFM Co 6 06/2017
Physics/ISSN:1347- SCIE 06GKO05-
cantilevers
4065 IF: 1.49, 1-4
by laser for
02
better mass
sensing
Air damping
models for
micro- and Tap chi
nano- quéc té
Vacuum/ISSN:0042 126 45-
mechanical Co uy tin: - 15 04/2016
-207X 50
beam SCILIF:
resonators in 3.9, 01

molecular-

flow regime
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- Trong d6: S6 lugng (ghi 15 cac s6 TT) bai bao khoa hoc ding trén tap chi khoa hoc quéc té ¢6 uy tin ma UV la

tac gia chinh sau PGS/TS: 15 ( [87] [88] [89] [90] [91] [94] [95] [97] [99] [100] [101] [103] [104] [105] [107])

7.1.b. Bai bao khoa hoc, bao co khoa hoc da cong bd (Danh cho cdc chuyén nginh thugc nganh KH An ninh

va KH Quén sw dwoc quy dinh tai Quyét dinh sé 25/2020/0D-TTg)




Thudc
La Thang,
Tén bai i Tén tap chi hoac ky danh muc i
So tac i Téap, so, nam
TT bao/bao cao yéu khoa hoc/ISSN tap chi uy
tac gia gia trang cong
KH hoac ISBN tin ctia i
chinh bo
nganh
Khong cé

- Trong d6: S6 luong (ghi 1 cac s6 TT) bai bao khoa hoc ding trén tap chi khoa hoc uy tin ciia nganh ma UV 1a

tac gid chinh sau PGS/TS:
7.2. Bing ddc quyén sang ché, giai phap hiru ich
. . Tac gia i
Tén bang dfc quyén sang , Ngay thang . So tac
TT i Tén co quan cap i chinh/ dong
ché, gidi phap hiru ich nam cap gia
tac gia
Sau khi dugc cong nhan PGS/TS
Bing doc quyén sang ché:
Kénh dan soéng plasmon gap Cuc s6 hitu tri tug, Bo
1 ] 13/05/2022 | Tac gia chinh 1
lai tuy bién véi cac thanh Khoa hoc va Cong nghé
phan két cip nim ngang
Bing doc quyén sang ché:
5 ) Cuc s6 hitu tri tué, Bo _
2 Kénh dan séng plasmon lai 30/03/2021 Tac gia chinh 1
. . . Khoa hoc va Cong nghé
tuy bién chiu dai truyén
Bing ddc quyén giai phap
N Cuc s¢ hitu tri tug, Bo
3 hitu ich: Kénh dan song 16/06/2020 Tac gia chinh 2
Khoa hoc va Cong nghé
plasmonic lai
Bing doc quyén sang ché:
; . Cuc s¢ hitu tri tué, Bo
4 | Quy trinh ché tao kénh dan 13/01/2020 Téc gia chinh 1
Khoa hoc va Cong nghé
song plasmonic dang kénh
Bing doc quyén sang ché:
, Cuc s6 hitu tri tué, Bo _
5 Phuong phap ché tao kénh 30/12/2019 Tac gia chinh 1
. Khoa hoc va Cong ngh¢
dan song plasmonic lai
bon dugc chép nhan: Hé
. . N Cuc s0 hitu tri tué, Bo
6 | thong khac va in mau ba 28/10/2020 Tac gia chinh 7
. Khoa hoc va Cong nghé
chiéu kich thudc nano




bon: Hé théng kénh dan Cuc s¢ hitu tri tué€, Bo
7 31/07/2020 Téc gia chinh 2
song da chiic nang Khoa hoc va Cong nghé
Pon: Lo xo dan hdi vi co
. , Cuc s¢ hitu tri tué, Bo
8 cho chuyén dong thang ding 27/03/2020 Tac gia chinh 4
i Khoa hoc va Cong nghé
va bd chap hanh tinh dién
Pon: Phuong phap ché tao
Cuc s¢ hitu tri tué, Bo
9 cac linh kién quang dua trén 14/10/2020 Tac gia chinh 1
Khoa hoc va Cong nghé
k¥ thuat an mon tao khuén
Pon: Hé théng tan nhiét cho
céc bo vi dét noéng trong Cuc s¢ hitu tri tué, Bo
10 . 29/01/2021 Téc gia chinh 2
kénh dan song quang tuy Khoa hoc va Cong nghé
bién
Pon: Hé thong miii do quét Cuc so hiru tri tué, Bo
11 . . 29/01/2021 Téc gia chinh 2
cho khac truong gan Khoa hoc va Cong nghé
Pon: Hé thong vi thau kinh
. . Cuc s¢ hitu tri tué, Bo
12 || tuy bién nhiéu béac ty do dua 27/10/2020 Téc gia chinh 2
i Khoa hoc va Cong nghé
trén chap hanh tinh dién

- Trong d6: S6 luong (ghi 13 cac s6 TT) bang doc quyén sang ché, giai phap hitu ich dugc cip, 14 tac gia chinh

sau PGS/TS: 1234567891011 12

7.3. Tac phidm nghé thuat, thanh tich hudn luyén, thi dau thé dyc thé thao dat giai thuong qudc gia, qudc té (d6i

v6i nganh Vin hoa, nghé thuat, thé duc thé thao)

Tén tac pham

; Vian ban cong i So
nghé thuat, thanh Co quan/to chire , Gidi thwdng cap
TT , nhén (s0, ngay, , ., tac
tich huan luyén, cong nhin Quoc gia/Quaoc te
, thang, nim) gia
thi dau TDTT
Khoéng cé

- Trong d6: S6 luong (ghi 18 cac s6 TT) tac phdm nghé thuat, thanh tich hudn luyén, thi dau dat giai thuong

qudc té, 1a tac gia chinh/huéng dan chinh sau PGS/TS:

8. Chu tri hodc tham gia xay dung, phat trién chuong trinh dao tao hodc chuong trinh/dy an/dé tai nghién ciru,

ung dung khoa hoc cong nghé cua co s¢ gido duc dai hoc da dugc dua vao ap dung thuc té:




Chuwong trinh

Vai tro

Van ban giao

Co quan

Van ban dwa

dao tao, chwong UV (Cha nhiém vu (so, tham dinh, Ghi
TT vao ap dung
trinh nghién ctru tri/ Tham ngay, thang, dwa vao st , Chu
thuc te
trng dung KHCN gia) nam) dung
Soan
de
Chuong trinh
Chuong trinh dao cuong
Trudng Dai dao tao Thac si
tao Thac si Khoa va bai
1 Tham gia 29/07/2021 hoc Bach Khoa hoc Vit
hoc Vit li¢u (ma giang
i Khoa Ha N¢i | ligu, Truong
$0: 84.40.122) cac
DPHBKHN 2018
mon
hoc
Soan
de
Chuong trinh
Chuong trinh dao ] cuong
) Truong Pai dao tao Tién si
tao Tién si Vat va bai
2 Tham gia 29/07/2021 hoc Bach Vat liéu dién tur
li¢u dién tir (ma giang
i khoa HA No¢i | Truong
s0: 94.40.123) cac
DHBKHN 2018
mon
hoc
Quye¢t dinh phé
duyét dé an md
Nganh va ban Tham
Chuong trinh dao
] Truong Pai hanh chuong gia xay
tao cir nhan Vit ly QDb s06: 359/Qb-
3 Tham gia hoc Bach trinh dao tao dung
Y khoa, ma DHBK-DT
khoa Ha N6i | Cu nhan Vatly chuong
nganh: 7520403 .
Y khoa, QP so6: | trinh
701/Qb-

DHBK-DT




Tham
Chuong trinh dao gia xay
tao tich hop Cu dung
nhan-Thac sy K¥§ chuong
thuat Vi dién to trinh,
va Cong nghé , Truong Pai Du kién bét soan
QDb s6: 359/Qb- . . 3
4 | nano, Nghanh Tham gia hoc Bach dau tuyén sinh de
DHBK-BT
Khoa hoc Vit khoa Ha No6i | tir ndm 2023 cuong
liéu, ma so: va bai
7440122 (bac Ctr giang
nhan) va 8440122 cac
(bac Thac sy) mon
hoc

9. Cac tiéu chudn con thiéu so v6i quy dinh cin duoc thay thé bang bai bao khoa hoc qudc té uy tin*:

a) Thoi gian duoc bd nhiém PGS

Pugc bd nhiém PGS chua du 3 nam: thiéu (s6 luong nam, thang):

b) Hoat dong dao tao

- Tham nién dao tao chua du 6 nam (UV PGS), con thiéu (s6 luong ndm, thang):

- Gio giang day

+ Gio chudn giang day truc tiép trén 16p khong du, con thiéu (ndm hoc/sd gior thiéu):

+ Gid chuan giang day quy ddi khong du, con thiéu (nim hoc/s6 gid thiéu):

- Huéng dan chinh NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Pi huéng din chinh 01 NCS di c¢6 Quyét dinh cip bang TS (U'V chirc danh GS) |:|

Dé xudt CTKH dé thay thé tiéu chuan hudng dan 01 NCS duogc cap bang TS bi thiéu:

+ P huéng din chinh 01 HVCH/CK2/BSNT di c¢6 Quyét dinh cdp bang ThS/CK2/BSNT (UV chirc danh PGS) |:|
Dé xuit CTKH dé thay thé tiéu chuan hudng dan 01 HVCH/CK2/BSNT dugc cip bang ThS/CK2/BSNT bi
thiéu:

¢) Nghién ciru khoa hoc

- Pa chu tri 01 nhiém vu KH&CN céap Bo (U'V chire danh GS) |:|

Dé xuat CTKH dé thay thé tiéu chuén chu tri 01 nhiém vu KH&CN cép B bi thiéu:

- Pa chu tri khong du 01 nhiém vu KH&CN cép co so (UV chirc danh PGS) I:I

Pé xuat CTKH dé thay thé tiéu chuén chu tri 01 nhiém vu KH&CN cép co s6 bi thiéu:

- Khéng du s6 CTKH 1a tac gia chinh sau khi dugc bd nhiém PGS hoic duoc cap bang TS:

+Déi véi ung vién chirc danh GS, da cong b6 duoce: 03 CTKH I:I; 04 CTKH I:I

Pé xuit sach CKUT/chuong sach ciia NXB c6 uy tin trén thé gidi 14 tac gia chinh thay thé cho viéc UV khong
da 05 CTKH la tac gia chinh theo quy dinh:

+ Péi voi tng vién chirc danh PGS, di cong bd duge: 02 CTKH I:I

Pé xuit sach CKUT/chuong sach NXB c6 uy tin trén thé gidi 14 tac gia chinh thay thé cho viéc UV khong du 03



CTKH la tac gia chinh theo quy dinh:
Chii y: Doi véi cdac chuyén nganh bi mit nha nwéc thugc nganh KH An ninh va KH Quan s, cdc tiéu chuin
khéng dii vé hwdng din, dé tai khoa hoc va cong trinh khoa hoc sé dwoc bit bang diém tir cdc bai bdo khoa
hoc theo quy dinh tai Quyét dinh sé 25/2020/QD-TTg.
d) Bién soan sach phuc vu dao tao (déi véi ung vién GS)
- Khong du diém bién soan sach phuc vu dao tao:
- Khéng du diém bién soan gido trinh va sach chuyén khao:
C. CAM POAN CUA NGUOI PANG KY XET CONG NHAN PAT TIEU CHUAN CHUC
DANH:
T6i cam doan nhitng diéu khai trén 1 ding, néu sai ti xin chju trach nhiém trude phép luat.
Ha Néi, ngay 30 thang 06 nam 2022

Nguoi dang ky
(Ky va ghi 0 ho tén)



